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EXPO. TEMA: CONFIGURACION DE POLARIZACION EMISOR

i

Configuracion de
Polarizacion de emisor

Si  se quiere amplificar, se
necesitan circuitos cuyos puntos Q
sean inmunes a los cambios en la
ganancia de corriente, esto es,
interesa que el punto O sea lo mas
estable posible.

Para este propésito ahora se
analizara el "Circuito  de
polarizacion de Emisor", que es el
siguiente:
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